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NOTA: RESPONDA EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN, CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA
NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

Problema 1 (15 puntos)

En el circuito de la figura 1.1 se utiliza un resistor cuyo valor de resistencia R, depende de la temperatura
segin la ecuacién Ec.1.1. El circuito comparador activard un sistema de refrigeracion cuando la tensién Vi
sea inferior a 6V, La intensidad entrante al circuito comparador suponemos que es =0, La resistencia R;ia
suponemos no afectada por los cambios de temperatura.
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a) A partir de la Ec.1.1, indique cual es el valor del coeficiente de temperatura de la resistencia R; expresado

en ppm/°C. PR ‘ - (5 ptos)
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b} Calcule ¢l valor de Ia temperatura T ;& ia cual se activard el sistema de refrigeracion, {10 ptos)
{Datos: R;mSk.Q Rgx.lgkgﬂ T;*’QS"‘C}
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abierto) la corriente que circula por &l sea de Ipope. <fmA. (5 ptos)
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b} Calcule, justificadamente, el margen de valores de R, para que, con el interruptor SW cerrado, el diodo
led verde (D,) luzca siempre v la corriente que circula por él sea menor de /0mA (Ipimaxrs10mA) Dato para
este apartado R,;=2k(2 (10 ptos)
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LT.Industrial Espec. Electrénica Industria

(15 puntos)

En el circuito de la figura 2.1 se sabe que cuando el interruptor SW esté abierto luce el led rojo v ¢l verde estd
apagado, mientras que con ¢l jnterruptor S cerrado luce el led verde v el roio estd apagado.

AN AN )
R1 R2 Datos:
\ SW Diodos D, y D; iguales
| \;n! Verde [ 3 Rojo  |. Vy=2¥
x:: ‘iaz & va]” v, =10V
vt \o1 D2 i

a} Calcule, justificadamente, el margen de valores de R; para que cuando el diodo led rojo (D) luzca (SW
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Problema 3 (15 puntos)
En el circuito de la figura 3.1 son conocidos los datos de los dos resistores, R; v Ry, v el valor de E = 0¥,
Indique para qué valores del desplazamiento del cursor ‘o’ los resistores no sufren deterioro. {15 ptos)
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Problema 4 (5 puntos)
Se dispone de dos pastillas intrinsecas de Silicio y Germanio cémo las de la figura 4.2, que tiene la misma
seccion (S, pero distinta longitud (L, Ls). La temperatura ambiente es 7=300 K. (5 ptos)
4 z &4 Datos: o=cqg-u (e’ R = —Eé (£
i3 _ o §
210 y
X
2:10% 4
5 S
Si Ge
- = ﬂs; ﬂcﬁ
300 T (°K}
figura 4.1 figura 4.2
a) Calcule la relacién entre las longitudes Le.=f{Ls,) de las pastillas para que la resistencia que presenta la
pastitia de Silicio (S) sea /00 mayor de la del Germanio (Ge). (5 ptos)
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Problema 5 (10 puntos)
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De un componente se sabe que, con una temperatura ambiente de 7,=25°C, alcanza su temperatura de la
unién maxima Te=150°C cuando esta disipando una potencia P=1,25W.

a} Calcule el valor de la resistencia térmica unién-ambiente Ry, de dicho componente. (5 ptos)
3
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Ton
b} Calcule la potencia méxima que puede disipar el componente a la temperatura ambiente de T,=45°C, si se
coloca al componente un disipador con una resistencia térmica de valor Ry.=15°C/W. (5 ptos)
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(20 puntos)

Problema 6
En el circuito de la figura 6.1 se conocen los siguientes datos del transistor bipolar. ves
Vgg-;r: 0.7V
Trans. ;”(5‘5'_;7 = .02V g R1
p=100 y
a) Calcule justificadamente el punto de trabajo del ransistor. (10 ptos) - e
(Datos para este apartado: R; = 1k$3 R/=100k$3 V. = 15V) s A o
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b) Calcule justificadamente la potencia que disipa el transistor y el valor de R, si Vg =-10V, (10 ptos)

(Datos para este apartado: R2=100k{2 Vee = 15V}
Nota: en este apartado los valores de las intensidades por el transistor son distintas a las del apartado anterior
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Problema 7 (20 puntos)
Del circuito de la figura 7.1 se conocen los siguientes datos:
Vdd 7
R g i Ib Datos:
. V=10V
NHGS  DEREKIGN Transist{}:aég
Q2 | g}bgi K=ImAV?
1o Vi=-3V
‘*f'aﬁ:\“ _ Transistor Q,
" N o} V,=~3V
Fet CANA S s -
‘} 8 AMBL W‘VE}S* I;}_gs 2mA
U
figura 7.1
a) Demuestre que, si O; conduce, sblo puede estar funcionando en ohmica. (6 ptos)
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b) Calcule el valor de R para que el transistor J; trabaje en saturacion y el transistor 0, en éhmica.(14 ptos)
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